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1N5419E3
m MICRO/SYS Hersteller-Teilenummer: 1IN5419E3
Hersteller / Marke: Micro/sys
Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 500V 3A AXIAL
Datenblitter: @ 1N5419E3.pdf
RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand: New original, 2649 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong
Image may be representation, Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
See specs for product details.
Teilenummer 1N5419E3
CHersteler Moosys
Beschvebung DIODEGENPURPSOOVAAXIAL
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Teilstatus 2649 pcs Stock
Spannung - Spitzensperr- (max) Sandard
Spannung - Forward (V) (Max) @F S
spannung - Durchschlag L
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RuckwartsErholzet (Tm) FastRecovery = 200mA(lo)
Widerstnd @T,F S
Polarisation B.AGl
Betriebstemperatur - Anschiuss m0ns
Befestigngsrt ThowghHole
Feuchtiokeitsempfindiichkeitsstufe (MSL) N
Hersteler Telenummer INSHOES
bganded Beschreibung Diode Standard 500V 3A Through Hole
Diodenkonfiguaton WA@SOY
Beschrelbung DIODEGENPURP SOOVIAAXIAL
stom-Sperfeckstom@ Ve LA
Stwom-Richt (Io) (pro Diode) S0V
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1N5419 1N5418US 1N5419 1N5420
Semtech Microsemi Corporation Microsemi Corporation Semtech
DIODE GEN PURP 500V 4.5A DIODE GEN PURP 400V 3A D5B DIODE GEN PURP 500V 3A B- DIODE GEN PURP 600V 4.5A
AXIAL MELF AXIAL
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Contact us:Info@YIC-Electronics.com
HINZUFUGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgeb&dude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.
Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited


https://www.yic-electronics.de/
https://www.yic-electronics.de/pdf/Micro-sys/1N5419E3.html
https://www.yic-electronics.de/Manufacturers/Micro-sys.html
https://www.yic-electronics.de/datasheet/95/POE14-050.pdf
https://www.yic-electronics.de/pdf/Micro-sys/1N5419E3.html
https://www.yic-electronics.de/Manufacturers/Micro-sys.html
https://www.yic-electronics.de/Discrete-Semiconductor-Products.html
https://www.yic-electronics.de/Discrete-Semiconductor-Products/Diodes-Rectifiers-Single.html
https://www.yic-electronics.de/pdf/Micro-sys/1N5419.html
https://www.yic-electronics.de/pdf/Microsemi/1N5420US.html
https://www.yic-electronics.de/pdf/Microsemi/1N5420.html
https://www.yic-electronics.de/pdf/Microsemi/1N5419US.html
https://www.yic-electronics.de/pdf/Semtech/1N5419.html
https://www.yic-electronics.de/pdf/Microsemi/1N5418US.html
https://www.yic-electronics.de/pdf/Microsemi/1N5419.html
https://www.yic-electronics.de/pdf/Semtech/1N5420.html
https://www.yic-electronics.de/hotparts.htm
mailto:Info@YIC-Electronics.com

	1N5419E3 Details PDF
	1N5419E3
	Sie können auch interessiert sein:
	1N5419E3 Zugehöriges Schlüsselwort


